UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody typu BAVP17, BAVP18,
BAVP19, BAVP20, BAVP21

BN-81
3375-29.02

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa szczegdGto-

we wymagania dotyczace miniaturowych, krzemowych diod
przetaczajacych mate] mocy typu BAVP 17 = 21, wykona-
nych technologia epiplanarna, w obudowie catoszklanej,
brzeznaczonych do zastosowaid w sprzecie profesjonalnym
oraz w urzadzeniach wymagajacych zastosowanie elemen-
téw o wysokie] i bardzo wysokiej jakoéci, )

Diody przeznaczone sa do pracy w uktadach przetacza-
jacych, detekeyjnych i mieszajgcyéh,

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550, 00 dla diod;

- podwyZzszone] jakosci - 55/125]‘1_0,

- wysokiej jakoéci - 55/125/21,

- bardzo wysokie] jakosci - 55/125/56,

BAVP17 - brazowy i fioletowy,
BAVP 18

brazowy i szary,

BAVP19 - brazowy i biaty,

BAVP20 - czerwony i czarny,

BAVP21 - czerwony i brazowy,

b) oznaczenie wyprowadzenia katody - okresione za po-
moca paska kolorowego naniesionego na obwodzie obudowy

od strony katody,

4, Wymiary i oznaczenie wyprowadzei diody - wg ry-

runku i tabl, 1,
Obudowa - element kompletny A24 wg PN-73/T-01503, 06,

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta ~CE 02,
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Kod barwny

Wyprowad zenie katody

2 Przyktad oznaczenia diod typu BAVP 17

a) podwy2szone] jakoéci:
DIODA BAVP17 BN-81/3375-29, 02
' b) wysokie] jakosci:

DIODA BAVP17/3 BN-81/3375-29, 02

c) bardzo wysokie] jakosci:

DIODA BAVP17/4 BN-81/3375-29, 02

3._Cechowanie diod powinno zawieraé nastepujace dane:
a) oznaczenie typu - wykonane drukiem na podkiadzie
koloru niebieskiego lub alternatywnie (tylko dla diod o pod-
wyiszone] jakoéci) nizej podanym kodem kolorowym w po-
stacl dwéch paskéw naniesicnych na obwodzie obudowy od
strony wyprowadzenia katody; dla diod wysokie] jakosci
. stosuje sie podkiad koloru pomaratficzowego, natomiast dla

diod bardzo wysokiej jakoéci podktad koloru biatego.

[BN-81/3375-28.02]
Tablica 1 ’
Symbol Wymiary, mm
wymiaru s o _ —
G 3, 50 4, 00 5, 40
! 25, 40 " _
D 1,50 Eos 2,20
#5, 0,45 - 0, 56

5, Badania w grupie A, B, Ci D -~ wgark, 00p, 5,1,

6, Wymagania szczegdtowe dla badath grupy A, B, Ci D

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw - wg
rysunku i tabl, 1,

b) badania podgrupy A2 - sprawdzanie podstawowych pa-

rametrow elektrycznych - wg tabl, 4,
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2 BN-81/3375-29, 02

c) badanie podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych

parametréw elektrycznych -~ C, < § pF przy Up =0V
i f=1MHz wg PN-75/T-01504, 58, '

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie pradu wsteczne-
Qo IR w temperaturze {;mp= 125 OC (poziom 111 i IV) -
wg tabl, -5, _ .

e) badania podgrupy B1 i Ci:

- sprawdzenie wytrzymatosci mechaniczne] wyp.mwadzeﬁ:
préba Ua1l,

- sprawdzenie szczelnhoéci: detergent QL ,

‘f) badanie podgrupy B3 i C9 - sprawdzenie wytrzymatoéci
na spadki swobodne - potozenie diody w czasie spadania:
wyprowadzenia réwnolegle do kierunku spadania,

g) badanie podgrupy B4 - sprawdzenie wytrzymatosci na

udary wielokrotne (dla poziomu IV) - mocowanié Za wypro-

wadzenia,

h) badania podgrupy B5 i C5 - sprawdzenie wytrzymatoé-
ci na nagte zmiany temperatury: TA = =65 OC, TB =
= +175 °c, '

i) badanie podgrupy B6 i C6 - sprawdzenie odporno&ci
na narazenia elektryczne -~ badanie moze byé wykonane al-
ternatywnie wg jednej z ponizej podanych metod;

- praca w uktadzie prostownika jednopotéwkowego z ob-

ciazeniem rzeczywistym, metoda badania f wg PN-78/
T-01515 tabl. 5, warunki obciazenia wg tabl, 2,
Tablica 2
Warunki obcigzenia
Typ diody s
[}R, AV .’0, mA tﬂmb’ | &)

BAVP17 20

BAVP 18 50

BAVPI19 100 200 25 +5

BAVP20 150

BAVPZ1 200

- praca przy maksymalne]j polaryzacji wstecznej, metoua

badania g wg PN-78/T-01515 tabl, 5, warunkj obciaZzenia

wg tabl, 3,
Tablica 3
Warunki obciagZzenia
Typ diody -
URv b Lamb <

BAVP17 20
BAVP18 50 +125
BAVP19 2 100

cd, tabl, 3
Warunki obciazenia
Typ diody =
UR y ¥ Lamb » .C
BA_VF-’ZO 150
+125
BAVP21 200

j) badania podgrupy C2,

- sprawdzenie.parametréw elektrycznych - t_, < 50 ns,
Vo L]

przy IF,== 30 mA, Ip=30mA, R;=100Q , i, ,= 3mA
wg PN-75/T-01504, 59,

- sprawdzenie odpornosci na suche goraco - tamb ™
= +125 °c '

- sprawdzenie odpornoéci na zimno - Gk ™ =55 c'C

k) badania podgrupy C3:
-3
- sprawdzenie masy wyrobu: 0, 142 - 10 ~ kg,
- sprawdzenie trwatoéci cechowania: metoda badania wg

PN-78/T-01515p. 5,3.6, 1a),

i) badania podgrupy C4
- sprawdzenie wytrzymatosci na przyépieszenie state:
mocowanie w tulejkach, 1 kierunek prostopadty do osli

diody,

- sprawdzenie wytrzymatosci na udary pojedyncze i wie-"
|okr~otne,' mocowanie za wyprowadzenia,'
- sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje o state]

i zmiennej czgstotliwoéci, mocowanie za wyprowadzenia,

m) badania podgrupy C5 - sprawdzenie wytrzymatoéci na

ciepto lutowania, temperatura kapieli 260 %5 OC,

n) badanie podgrupy C7 - sprawdzenie wytrzymatoéci na
zimno, lgiomin=-65 °c dia poziomu IV,
o) badanie podgrupy C8 - sprawdzenie wytrzymatoéci na

suche goraco, = +175 °C

tsrg max
p) badanie podgrupy C10 - sprawdzenie wymiardw wg

rysunku i tabl, 1,

r) badanie podgrupy D1 (poziom 1ll i IV) - sprawdzenie

odpornosci na niskie ci$nienie atmosferyczne, temperatura

narazania +25 °C,

s) badanie podgrupy D4 (poziom 111 i IV) -~ sprawdzenie

wytrzymatoéci na pleéid - po badaniu brak porostu bleéni,

t) badanie podgrupy D5 (poziom IH i IV) ~ sprawdzenie

wytrzymatosci na mgte solna, pofozenie diody dowolne,

u) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-

li.

daniach _gﬁupy B, CiDwg tabl.\ 6,

7. Pozostate postanowienia - wg ark, 00 niniejszej nor-

my.
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Tablica 4, Parametry elektryczne sprawdzane w badanlach podgrupy A2 (poziom II, 111 i IV)
Oznaczenie |iterowe parametréw UF 1 R Qs
Metoda pomiaru wg PN-74/T-01504 ark, 57 ark, 56 ark, 61
Lp. )
Warurki pomiaru IF = 100 mA Upy, V= —— I = 10 mA
: Wariogcl graniczne max jednostka max jednostka Y max | Jednostka
Typ diody
1 BAVP17 20
2 BAVPI18 50
3 BAVP19 1,0 v 100 nA 100 | 250 “pC
\ ;
& BAVP20 150
5 BAVP21 200
Tablica 5, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A4 (poziom I, 1V)
: ) ' Metoda l Wartoséci graniczne
Oznaczenie 4 .
pomiaru wg
| _literowe PN-75/ Warunki pomiaru Jedn, | BAVR17 BAVPI18 | BAVPI19 BAVP20 BAVP21
parametru T-01504 ‘ .
s max max max max max
UR =20V . ; 50 - - - -
UR =50V .‘ - 50 - - =
o
UR =150 V it wer & - 50 5
- UR = 200 C - - - - 50

Tablica 6, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badanlach grupy B, C i D (poziom I, 11l i 1V)

B, Wartoéci graniczne
; ' Metoda
Oznaczetnie pomiaru wg Waruril deklab Podgrupa Jed- w czasie ~ po
| adalel PN-75/ Y _ P bada#h nostka | badania badaniu
T-01504
min max |[min max
- B1, B3, B4, BS5,
Ly~ g *Jb" = ct, c2, c4, c5, | nA - - - | 100
tomp = +25 °C cs, C9 DI
IVR ark, 56
B6, C6 nA - | 200 - |200
U,- wg tabl, &, t,.p=+125°C| C2 pA - 50 | - .
R ’ amb
B1, B3, B4, BS,
IF = 100 mA C1, C2, C4, C5, AV - - - 1,0
o c7, Co
U ark, 57 Yo AR ’
P 1
B6, C6 - 1| - 1,1
I = 100 mA, to, =-55°C c2 v - 1,2[ - -
KONIEC

Informacje dodatkowe



4 . ' Informacje dodatkowe do BN-81/3375-29, 02

INFORMACJE DODATKOWE

1,Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcy j-

ne Centrum Pétprzewodnikéw, Warszawa,

2, Noermy zwiazane
I
PN-73/E-04550, 00 Wyroby elektrotechniczne, Prdéby &ro-

dowiskowe, Postanowienia ogélne

PN-73/T-01503, 06 Elementy pdtprzewodnikowe, Zarysy
i wymiary, Element kompletny A24
PN-74/T-01504, 00 Elementy pdtprzewodnikowe, Metody

pomiaru parametréw tranzystordw i diod., Postanowie-
nia ogbine

‘PN-75/T-01504, 56 Diody, Pomiar pradu wstecznego "R

-I;’N-75/T-01594. 57 Diody, Pomiar napigcia przewodze-
nia Ug ‘

PN-75/T-01504, 58 Dicdy Pomiar pojemnoséci C,

'PN-75/T-01504, 59 Diody, Pomiar czasu ustalania sie pra-

du wstecznego ., i pradu wstecznego z',_1r po przeta-
czeniu impulsowym

PN-75/T-01504, 61 Diody, Pomiar tadunku przetaczania @,

PN-76/T-01501, 01 Elementy pétprzewodnikowe, Oznacze-

nia literowe parametréw diod

PN-78/T-01500, 00 Elementy pdtprzewodnikowe, Nazwy
i 6kreélenia. Pojecia ogéline
PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe, Ogdine wy-

s

magania i badania
BN-81/3375-29, 00 Elementy pétprzewodnikowe, Diody prze-

taczajace, Wymaganla i badania, Postanowienia ogdine

3, Symbol wyrobu wg KTM

BAVP17 - 115632501000

BAVPI18 - 115632502000

BAVP19 - 115632503001

BAVP20 - 115632504002
BAVP21 - 115632505003
4, Wartosci dopuszczalne - wg rys, I-11 tabl, I-1,

P BAVP 17
B
BAYP 1
{mWl o0t DAVP 20
: BAVP 21
300 N
N
200 \K
- \ﬁl "} N
L
™
T
: | N
20 40 60 B0 100 120 1O 160 180  lomg.
£ec)
[BN-81/3375-29.02-1-1|
Rys, I-1, Charakterystyka mocy w funkcji temperatury otoczenia Ptot = f(tamb)
Tablica -1
Wartosci dopuszczalne
o
s i =25 "C
Lp, Oznaczenie OO —— Jed tamb 5
parametru nostka
BAVP17 | BAVP18 BAVP 19 BAVP2Q0 BAVF21
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 UR Napiecie wsteczne \V} 20 50 100 150 200
2 URM Szczytowe napiecie wsteczne AV 25 60 120 180 280
3 Ip Prad przewodzenia mA 250")
<4 I Sredni prad wyprostowany mA . 2001)
5 i Powtarzalm_f szczytowy prad mA 6251)
FRM przewodzenia
I Niepowtarzalny szczytowy 1
- Fsm prad przewodzenia (tp < 1s) A
7 B Moc catkowita wejéciowa mwW 4001)
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i

cd, tabl, =1
Wartoéci dopuszczalhe
o
Lp. O:::;Z?:;e Nazwa parametru n‘iesctil:a Lamb &
B | BAVPI17 | BAVPI8 | BAVvPI1g | BAVP20 | BAVP21

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9

8 t; * { Temperatura ztacza i o ' +178 \

9 ts!g Temperatura przechowywania OC -65 -+ +175

10 t Y T.emperatur'a otoczenia w cza- oC ‘ -55 = +125

am sie pracy
1) Obowiazuje dla diod mocowanych za wyprowadzenia w odlegtosci 4 1 mm od obudowy.
Vi

5, Dane charakterystyczne - wg rys, =2 ¢ -4 1 tabl, 1-2,
L L BAVP 17
[A] BAVP 18
' e
BAVP 17 :
[mA]\BAVE 18 - 025 BAVE21
AVP 20 /r
/ 0,20
54 ?
./// , 3
10
015 \f-\\
1,0 \
01 | \
005
0,01
O g2 04 06 Q8 UelV]

o 30 60 90 120 £ _,[°]

[BN-81/3375-29.02-1-2]

[BN-81/3375-28.02-1-3]

Rys, 1-2, Charakterystyki przewodzenia IF = f(UF) Rys, 1-3, Charakterystyki pradowe w funkcji temperatury
[ i3
1
[pF] BAVP 19
BAVP 20
N
1,6
e
12
08
T =25°C
o4 amb

00,2 2 4 6 8 10 12 194 16 18 UUy[V]
N-81/3375-29.02-1-4

Rys. 1-4, Zmiany pojemnogci w funkcjl napigcia wstecznego C, .= f(UR)




Tablica -2

. Wartosci parametrdéw, tgmp= 25 e

g Nazwa Jed
Lp. nie para- Warunki pemiaru BAVP17 BAVP 18 BAVP 19 BAVP20 BAVP21
parametru nostka
metru p
min typ max| min typ max min typ max | min typ max min typ max
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 1ol 2 13 14 15 16 17 18 19 20
IF= 1 mA \/ - 0, 60 0,'68 - 0,60| 0,68 - 0,60 { 0,68 - 0,60 0,68 - 0, 60 0, 68
Napigecie prze- _ :
1 I-JF wodzenia IF = 10 mA \Y - 0,74| 0,82 = 0,74| 0,82 - 0,74 10,82 » q, 741 0,82 = 0,74 0,82
1= 100 mA v - {0,93]| 1,00 - 0,93} 1,00} - 0,93 | 1,00 = 0,93| 1,00| - 0,93 { 1,00
tamis =25 C |.-nA - |50 | 100 = « - . it » - - = - i -
UR = 20 AV}
o :
Lamb™ ]IZS Cl pA - 15 50 - - - - - - - - - - - -
tymp=25 C | nA 9 - - . 50 | 100 9 " ” - - = " - =
Ug =50V .
tymb= 125 °C| pA -1 - - - 15 | s0 | - - - - - . - < =
| tamb= 25 C | nA w | = = - < = s 50 100 | - - = = - 5
2 In Prad wsteczny UR= 100 V =
tanlb 2 '25 C IJA L o - - i e - 15 50 L Ll - ot - -
o "
tamb = 25 C nA - o = = - - - = - - 50 100 - - -
R tamp= 125 C} pA - - - = - - - - - - 15 50 - - -
o
tymb=25 C nA - - - - - - - - | - - - - 5 50 100
UR =200 V
- @ - " - - 15 50
tamp™ 125 C| WA - - = - = = - - »
X Ug=0vV .
3 sz Pojemnosé pF - 2 5 = 2 5 - 2 5 - 2 5 - 2 5
catkowita f=1MHz i
IF = 30 mA
Czas ustalenia Ip=30mA _ )
- - - 0 — S
4 t,, charakteztystyka RL - 100Q ns 25 50 25 5 25 50 25 50 25 50
wstecznej
i =3 mA
13 E
t.adunek prze- : .
5 Qs i [p=10mA pC - |180 | 250 - 180" | 250 - 180 250 - 180 | 250 - 180 | 250
taczania
3 L B
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